GRIGORE LEAHU

nato il 25 marzo 1952 a Petreni, Drochia, Repubblica di Moldova, URSS

CURRICULUM DELL’ATTIVITA SCIENTIFICO-PROFESSIONALE

TITOLI

TITOLI DI STUDIO

Nel 1969 ¢ stato iscritto alla Facolta di Elettrofisica dell’Universita Tecnica di
Chisinau, Repubblica di Moldova (URSS) e si ¢ laureato in Ingegneria Elettronica il 01
luglio 1974 discutendo una tesi sperimentale dal titolo “La Fotolitografia a Proiezione nella
produzione dei circuiti integrati” con votazione 5/5 (110/110) (diploma III Nr. 341508).

Nel 1977 ha vinto il concorso per il Dottorato di Ricerca in Fisica dei Semiconduttori
e Dielettrici presso D'Istituto di Fisica Applicata dell’Accademia delle Scienze della
Repubblica di Moldova. Ha discusso la tesi “Lo studio dei processi di trasporto di carica
nei semiconduttori A’B>” ed ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Fisico-
matematiche in data 25-12-1982 (diploma KD Nr. 00291358 rilasciata dalla Commissione
Suprema di Attestazione del Consiglio dei Ministri dell’URSS).

Nel 1987 per titoli e meriti li & stato conferito il grado scientifico di Collaboratore
Scientifico Superiore nella disciplina “Fisica dei Semiconduttori e Dielettrici” (attestato CH
Nr. 051358 rilasciato dalla Commissione Suprema di Attestazione del Consiglio dei Ministri
dell’URSS).

Ha effettuato il corso di studi di Dottorato di Ricerca in Elettromagnetismo Applicato
e Scienze Elettrofisiche - VII Ciclo presso la Facolta di Ingegneria dell'Universita degli
Studi di Roma "La Sapienza" (1991 - 1994). Ha conseguito il secondo titolo di Dottore di
Ricerca il 09 novembre 1995 discutendo una tesi dal titolo "Lo studio delle proprieta ottiche
e termiche di materiali solidi con tecniche laser", relatore Prof. M.Bertolotti.

Nel 2012 a vinto il Premio Innovazione “2012 Innovation Award, Special Award-
Idea Originality & Perspective” della SELEX ES, Finmeccanica.

Ha pubblicato piu di 100 lavori su riviste scientifiche ed ha registrato 10 brevetti.

BORSE DI STUDIO E CONTRATTI PER ATTIVITA SCIENTIFICA

1988-1990- Borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana nel ambito dell’ Accordo bilaterale Scientifico-Culturale Italia-URSS
(durata- 13 mesi, attivita di ricerca svolta preso il Dipartimento di Energetica,
Universita di Roma “La Sapienza”);

1992- 1993 Borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana nel ambito dell’ Accordo bilaterale Scientifico-Culturale Italia-URSS
(durata- 9 mesi, attivita di ricerca svolta preso il Dipartimento di Energetica,
Universita di Roma “La Sapienza”);



1993-

1994-

1996-

1998-

1999-2001

2002-

2002-2005

2006- 2013

Titolare di un contratto di prestazione professionale stipulato con I’Universita
degli Studi di Roma “La Sapienza” (durata - 1 anno, attivita svolta preso il
Dipartimento di Energetica);

Titolare di un contratto di prestazione professionale stipulato con I’Universita
degli Studi di Roma “La Sapienza” (durata - 1 anno, attivita svolta preso il
Dipartimento di Energetica);

Ha vinto il concorso pubblico per I’attribuzione di una borsa biennale riservata
al settore “Elettromagnetismo Applicato e Scienze Elettrofisiche” della
Facolta di Ingegneria dell’ Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”per la
seguente attivita di ricerca Post-Dottorato: “Lo sviluppo e I’applicazione della
tecnica di Deflessione Fototermica per lo studio della propagazione delle onde
termiche nei film sottili” (attivita svolta preso il Dipartimento di Energetica);

Ha vinto il concorso pubblico per I’attribuzione di una borsa per I’attivita
scientifica nell’ambito del NATO-CNR - Guest Fellowships Programme for
Physics, (No. 219.29 ), bandito per paesi dell’Europa del Est. Tema della
ricerca: Lo studio della propagazione delle onde termiche nei corpi solidi con
tecniche laser per la caratterizzazione termica dei materiali, durata 4 mesi,
attivita svolta preso il Dipartimento di Energetica);

Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulati con
I’Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento
dell’attivita di ricerca scientifica (attivita svolta preso il Dipartimento di
Energetica);

Titolare di un Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulato
con la ditta IPEG S.P.A., produttrice di forni per cottura di materiali ceramici,
con I’obiettivo di sviluppare la tecnica della Deflessione Fototermica applicata
per la Spettroscopia dei gas e con lo scopo finale di progettare e realizzare uno
strumento per la determinazione delle concentrazioni dei gas nocivi (durata - 1
anno, attivita svolta preso il Dipartimento di Energetica, il dispositivo
funzionante si trova attualmente preso il Laboratorio di Tecniche
Fototermiche del Dipartimento);

Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulati con
I’Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento
dell’attivita di ricerca scientifica (attivita svolte preso il Dipartimento di
Energetica);

Titolare di contratti per Assegni di Ricerca presso la Facolta di Ingegneria
dell’Universita di Roma “La Sapienza” nel settore scientifico FIS/01(durata
complessiva-7,5 anni), svolge attivita preso il Dipartimento di Energetica ed il
Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate per I’Inggegneria;



BREVETTI

Mononsu Usan Iletposny, JIsaxy I'puropuii JInocrunoBu4 u

KoporuenkoB I'enaamii CepreeBuu:*“‘YcTpoilcTBO Aiii U3MEpEHUs] TeMIEpaTypHOMH
3aBUCUMOCTH  YAEIBHOTO  COINPOTUBJICHHUS  IOJYNPOBOJAHUKOBBIX  IJIACTHUH,
ABtopckoe cBugetensctBo CCCP Ne 712785, npuopurer ot 13 utons 1978. (in
russo).

Molodean Ivan Petrovici, Leahu Grigore Liostinovici e

Korotcencov Ghenadij Sergheevici:”Dispositivo per la misurazione della variazione
in temperatura della resistivita di semiconduttori”, Brevetto URSS Nr. 712785,
priorita del 13 giugno 1978

JIaxy I'puropmii JImoctuHoBm4y, Mononsn HMBan IlerpoBuu u KopoTueHkoB
I'enaguit CepreeBuy:*“Y cTpoiCTBO U1 U3MEPEHUS TEMIIEPATYPHOM 3aBHUCUMOCTH
XOJUIOBCKOM  MOJBM)KHOCTH ~ HOCUTENIe  3apsga B MOJYIPOBOJHUKOBBIX
Mmatepuanax’, ABropckoe cBuaereabcTBo CCCP Ne 788053, npuoputer ot 17 urons
1978r. (in  russo).

Leahu Grigore Liostinovici, Molodean Ivan Petrovici e

Korotcencov  Ghenadij Sergheevici:“Dispositivo per la misurazione della
variazione in temperatura della mobilita di Hall nei materiali semiconduttori”,
Brevetto URSS Nr. 788053, priorita del 17 luglio 1978 (traduzione dal russo).

JIaxy I'puropmii JluoctunoBu4, Monoasn HMean IlerpoBuu, CeipOy Anekceit
BacwibeBuu, fkoBneB Bnagumup IlaBnoBuu u Kopotuenkos I'enaguii CepreeBuu:
“Iatunk Xosna”, ABropckoe cBuaetenbctBo CCCP Ne 843664, mpuoputer ot 12
¢despans 1980r. (in russo).

Leahu Grigore Liostinovici, Molodean Ivan Petrovici, Sirbu Alexei Vasilievici,
Iakovlev Vladimir Pavlovici e Korotcencov Ghenadij Sergheevici: “Sensore Hall”,
Brevetto URSS Nr. 843664, priorita del 12 febbraio 1980 (traduzione dal russo).
JIsaxy I'puropuii JImocrunoBu4, Koporuenkos ['enaauii Cepreesuu,

Mononsn Wean IletpoBuu u Kaszaky Buopen ®énoposuu:“/latunk Xomma”,
Astopckoe cBunerenbctBo CCCP Ne 849943, mpuopurer ot 16 anpens 1980r. (in
russo).

Leahu Grigore Liostinovici, Korotcencov Ghenadij Sergheevici,

Molodean Ivan Petrovici e Kazacu Viorel Feodorovici: “Sensore Hall”, Brevetto
URSS Nr. 849943, priorita del 16 aprile 1980 (traduzione dal russo).

JIsaxy I'puropuii JImoctunoBu4, Mosnonss MBan IletpoBuu n

KopotuenkoB I'emammii CepreeBud:”YCTpONCTBO AJIsI MU3MEPEHUS TEMIIEPATypHOUN
3aBUCUMOCTH KHMHETHUYECKHUX KO3((ULIHMEHTOB IMOJYNPOBOJHUKOBBIX MaTepUaioB’,
Astopckoe ceuaerebctBo CCCP Ne 774391, mpuoputer ot 7 mast 1979r. (in russo).
Leahu Grigore Liostinovici, Molodean Ivan Petrovici e

Korotcencov Ghenadij Sergheevici: “Dispositivo per la misurazione della variazione
in temperatura dei coefficienti cinetici nei materiali semiconduttori”’, Brevetto URSS
Nr. 774391, priorita del 7 maggio 1979 (traduzione dal russo,).

JIsaxy I'puropuii JImocrunoBu4, Koporuenkos ['enaauii Cepreesuu,



Mononsn Msan I[lerpoBny n Uymak Banentnn Anekcangposud: ~datunk Xosma”,
ABtopckoe cBuaerensctBo CCCP Ne 922666, npuopurer ot 21 mapra 1980r.
(in russo).

Leahu Grigore Liostinovici, Korotcencov Ghenadij Sergheevici,

Molodean Ivan Petrovici e Ciumac Valentin Alexandrovici:“Sensore Hall”,
Brevetto URSS Nr. 922666, priorita del 21 marzo 1980 (traduzione dal russo).

7. JIaxy I'puropuii JImocrunoBu4, Koporuenkos ['enaauii Cepreesuu,
Monogsn Hean IlerpoBuu u bymmy Bacwmii Cem€HOBHY:”YCTpOWCTBO s
M3MEPEHMS IEKTPOABIKYILEH cuiibl Xosuia®, ABtopckoe cBugerensctso CCCP
No 898356, npuoputet ot 20 mas 1980r. (in russo).
Leahu Grigore Liostinovici, Korotcencov Ghenadij Sergheevici,
Molodean Ivan Petrovici e Bescliu Vasilij Semionovici: “Dispositivo per la
misurazione della forza elettromotrice di Hall”, Brevetto URSS Nr. 898356, priorita
del 20 maggio 1980 (traduzione dal russo).

8. Koportuenkos 'enannii Cepreesuu, L{Bununckuii Bukrop Mocudosuu u
JIaxy I'puropmii JImoctuHoBu4:“Crioco0 wuccienoBaHusl MOJIYIPOBOJIHUKOBBIX
wiactul”’, ABTopckoe cBunerensctBo CCCP Ne 1112950, npuopurter ot 4 Mas
1983r. (in russo).
Korotcencov Ghenadij Sergheevici, Zvitzinskij Victor losifovici e
Leahu Grigore Liostinovici:*Metodo di investigazione delle lamine di
semiconduttori” Brevetto URSS Nr. 1112950, priorita del 4 maggio 1983
(traduzione dal russo).

9. Koportuenkos 'enannii Cepreesud, L{Bununckuii Bukrop Mocudosuu u
Jiaxy [I'puropmii  JIluoctuHoBU4:*“Crioco6 (opMHpoBaHHS  METALITMYECKUX
IIOKPBITHI Ha MOJIYIPOBOAHUKOBBIX MOMJIOXKKAX , ABTOpckoe cBuaereasctso CCCP
Ne 1112950, npuoputet ot 4 mast 1983r. (in russo).
Korotcencov Ghenadij Sergheevici, Zvitzinskij Victor losifovici e Leahu Grigore
Liostinovici:*“Metodo di formazione delle coperture metalliche sugli substrati di
semiconduttori” (traduzione dal russo).

Roma, il 05 dicembre 2013 G.Leahu



